


























专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20080002124A1 公开(公告)日 2008-01-03
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[标]发明人 YANG HEE JUNG
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CPC分类号 G02F1/136286 G02F2001/136231 H01L27/12 H01L21/84 G02F2001/13685

优先权 1020060059223 2006-06-29 KR

其他公开文献 US7839475

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

具有顶栅型TFT的阵列基板的液晶显示（LCD）装置包括：第一透明金
属层，其沉积以在数据金属沉积之前增强数据金属层与绝缘基板之间的
粘附;以及第二透明金属层沉积以在栅极金属沉积之前增强栅极金属层和
绝缘衬底之间的粘附。具有顶栅型TFT的阵列基板的LCD装置可以用减
少数量的掩模或溅射工艺制造，从而减少LCD装置的制造时间并提高
LCD装置的产量。
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